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　 　 摘　 要: 光催化技术可以通过半导体材料光催化剂对太阳能进行有效吸收ꎬ且在较为温和的条件下可以发生光催化

氧化还原反应ꎬ促进环境有机污染的降解ꎮ 石墨相氮化碳(ｇ － Ｃ３Ｎ４)是一种新型非金属半导体光催化剂ꎬ因自身独特的

类石墨层状结构而具有良好的光催化性能ꎬ使其成为近年来光催化领域的研究热点之一ꎮ 文章分析了 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的结构、
性质和光催化机理ꎬ阐述了进一步提高其光催化活性的改性方法ꎬ并介绍了其在有机污染物光催化降解与环境修复领域

的应用前景ꎮ
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ＣＬＣ ｎｕｍｂｅｒ: Ｘ５０６

　 　 能源是经济社会可持续发展的重要物质基

础[１]ꎮ 近些年来ꎬ石油类化石燃料被大量消耗ꎬ人
类所面临的来自能源需求和环境问题的挑战正日

益增加ꎮ 目前ꎬ全球经济社会发展主要依靠的石

油、煤炭、天然气等不可再生化石能源正逐渐枯

竭ꎬ且其使用导致有毒有害的物质向环境排放ꎮ
针对化石燃料的燃烧不但会给人类未来的发展带

来能源危机ꎬ还会给环境带来严重的污染问题[２]ꎬ
材料科学等领域的科研工作者正着手对新的绿色

高效材料进行研究和探索ꎮ 太阳能源于大自然ꎬ
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是一种取之不尽用之不竭的天然绿色能源ꎬ半导

体光催化反应可以在太阳能的驱动下直接将太阳

能和化学能进行高效转化ꎬ近年来受到世界各国

政府和科学家的高度重视[３]ꎮ
自 １９７２ 年日本科研工作者首次发现利用

ＴｉＯ２ 光电极可以将水直接进行分解制取氢气以

来[４]ꎬ科学家们一直在不断地寻找更高效、稳定性

更好的光催化剂ꎮ 目前ꎬ常见的半导体光催化剂

主要分为金属类光催化剂 (如 ＴｉＯ２
[５]、 ＣｄＳ[６]、

Ａｇ３ＰＯ４
[７]等)和非金属类光催化剂两大类(如 ｇ －

Ｃ３Ｎ４
[８]、红磷[９] 等)ꎮ 虽然就一些传统的半导体

材料而言ꎬ科研工作者们已对它们进行了 ４０ 余年

的探索ꎬ并取得了一系列科研成果ꎬ但由于 ＴｉＯ２

(３􀆰 ２ ｅＶ)、ＣｄＳ(２􀆰 ４ ｅＶ)等材料带隙较窄ꎬ对太阳

能的利用不充分且稳定性较差ꎬＢｉＯＢｒ(２􀆰 ８ ｅＶ)等
材料带隙适中却由于含有贵金属元素成本较高ꎬ
限制了光催化技术的大规模应用ꎮ 因此ꎬ选取地

球蕴藏量丰富的元素作为光催化剂材料的主体元

素ꎬ研发出具有高可见光利用率、高稳定性及低成

本的新型光催化材料已成为近几年来的光催化领

域的研发重点与热点[１０]ꎮ
近年来ꎬｇ － Ｃ３Ｎ４ 作为一种不含金属的新型

半导体光催化剂ꎬ因其独特的半导体能带结构和

优异的化学稳定性被引入到光催化领域ꎬ并被用

于可见光解水制氢气、光催化有机合成反应以及

光催化降解有机污染物等方面[１１]ꎮ 有机污染物

污染对水体和土壤的环境污染问题直接关系到人

类自身的身心健康和环境质量ꎬ污染水体和土壤

环境的修复亟待解决ꎮ

１　 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 光催化剂降解有机污染物的

原理

　 　 半导体材料是一种导电性介于导体与绝缘体

之间的特殊材料ꎬｇ － Ｃ３Ｎ４ 作为一种典型的聚合

物半导体材料ꎬ构成其组成的 Ｃ 原子与 Ｎ 原子能

够以 ｓｐ２ 杂化形式形成一种高度离域的 π 共轭体

系ꎬ该体系能够吸收波长小于 ４７５ ｎｍ 的蓝紫

光[１２ － １３]ꎮ 半导体光催化剂的能带分为充满电子

的价带(ＶＢ)和未被填充的导带(ＣＢ)ꎬ价带的顶

端和导带的底部之间能态密度为零的区域称为禁

带或带隙(Ｅｇ)ꎬ不同的半导体材料的带隙能不

同ꎮ 半导体光催化是指利用光的辐射将半导体表

面的活性物质进行激活ꎬ被激活的活性物质可以

与被吸附在半导体材料表面上的待降解物质发生

一系列化学反应的过程ꎮ 当光照的能量大于半导

体材料的禁带宽度时ꎬ其价带上的电子(ｅ － )就会

被激发进入导带ꎬ在外加电场的作用下电子(ｅ － )
会转移至半导体材料的表面上ꎬ从而在半导体材

料的价带上形成一定数量的空穴(ｈ ＋ )ꎬ此时半导

体材料表面上就形成了具有高反应活性的光生电

子 －空穴对[１４]ꎮ 由于半导体能带具有不连续性ꎬ
所产生的光生电子 －空穴对在外加电场的作用下

发生分离ꎬ并迁移至半导体材料的不同能级上ꎬ或
是在外加电场的作用下扩散至半导体材料的表面

上ꎬ从而与吸附在半导体材料表面上目标物质发

生氧化还原反应ꎮ 反应系统中存在的 Ｏ２ 和 ＯＨ －

会与光生电子和空穴发生反应生成羟基自由基

(􀅰ＯＨ)、超氧根自由基(􀅰Ｏ －
２ )、过氧化氢(Ｈ２Ｏ２)

等活性自由基ꎬ这些活性物质在一定的条件下能够

与选定的污染物发生化学反应生成气体、水或一些

产物的中间体ꎬ最终达到对目标污染物进行有效降

解的 目 的ꎮ 降 解 机 理 见 图 １[１５]ꎮ ( Ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ
Ｐｒｏｄｕｃｔｓ:降解产物ꎻＯｒｇａｎｉｃ ｄｙｅ:有机染料)

图 １　 光催化降解有机污染物机理

　 　 由图 １ 可知ꎬｇ － Ｃ３Ｎ４ 在环境修复等领域具

有较好的应用前景ꎮ 在可见光照射的条件下ꎬ
ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的 光 生 载 流 子 能 够 与 羟 基 自 由 基

(􀅰ＯＨ)、超 氧 根 自 由 基 ( 􀅰 Ｏ －
２ )、 过 氧 化 氢

(Ｈ２Ｏ２)等氧结合生成多种活性含氧物质ꎬ对水体

中的常见有机染料污染物如罗丹明 Ｂ、亚甲基蓝、
甲基橙等ꎬ以及一些小分子有机化合物具有降解
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作用[１５]ꎮ 此外ꎬｇ － Ｃ３Ｎ４ 还能够对大气中的苯、

ＮＯ 等进行有效的去除[１６]ꎮ

２　 ｇ －Ｃ３Ｎ４ 光催化剂的结构、性质和改性

２􀆰 １　 ｇ －Ｃ３Ｎ４ 的结构和性质

ｇ － Ｃ３Ｎ４ 为氮化碳的石墨相形态ꎬ它是一种

主要由碳和氮元素组成的有机聚合物ꎬ由于其结

合能最低ꎬ在常温常压下 Ｃ３Ｎ４ 具有 ５ 种结构ꎬ即
α － Ｃ３Ｎ４、 β － Ｃ３Ｎ４、 ｃ － Ｃ３Ｎ４、 ｐｃ － Ｃ３Ｎ４ 和

ｇ － Ｃ３Ｎ４ꎮ 石墨相氮化碳的名字最早源于其自身

所具有的类石墨层状结构ꎬ其层间距为 ０􀆰 ３２６ ｎｍꎮ
关于 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的基本单元ꎬ主要存在 ｔｒｉａｚｉｎｅ 和

ｔｒｉ － ｓ － ｔｒｉａｚｉｎｅ两种不同构型的争论ꎮ Ｋｒｏｋｅ ｅｔ ａｌ[１７]

通过密度泛函理论 ( Ｄｅｎｓｉｔｙ Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ Ｔｈｅｏｒｙꎬ
ＤＦＴ)进行计算ꎬ结果表明 ｔｒｉ － ｓ － ｔｒｉａｚｉｎｅ 构型的

ｇ － Ｃ３Ｎ４结合能小于 ｔｒｉａｚｉｎｅ 型而具有更稳定的结

构ꎬ因而科研人员普遍认为 ｔｒｉ － ｓ － ｔｒｉａｚｉｎｅ 为

ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的 基 本 结 构 单 元ꎬ 并 以 此 作 为 研 究

ｇ － Ｃ３Ｎ４的理论模型ꎬ石墨相氮化磷 ｔｒｉａｚｉｎｅ 和

ｔｒｉ － ｓ － ｔｒｉａｚｉｎｅ 构型ꎬ见图 ２ꎮ

图 ２　 石墨相氮化碳 ｔｒｉａｚｉｎｅ和 ｔｒｉ － ｓ － ｔｒｉａｚｉｎｅ构型

　 　 基于 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 自身所具有的类石墨结构ꎬ其
层与层之间所具有的良好范德华力可以使其保持

自身优异的热稳定性及化学稳定性ꎮ ｇ － Ｃ３Ｎ４ 一

般在空气中即使加热到 ６００ ℃也不会发生分解ꎬ
且其不溶于水、乙醇、二氯化碳等常见溶剂ꎮ 此

外ꎬｇ － Ｃ３Ｎ４ 还具有良好的耐强酸、强碱性ꎬ即使

是在 ｐＨ ＝ １ 的 ＨＣｌ 溶液中或是在 ｐＨ ＝ １４ 的

ＮａＯＨ 溶液中也仍然具有良好的稳定性[１８]ꎮ 除了

上述独特的性之外ꎬｇ － Ｃ３Ｎ４ 作为一种优秀的非

金属半导体光催化剂还具有较好的光电性ꎬ能够

吸收紫外可见光ꎮ
２􀆰 ２　 ｇ －Ｃ３Ｎ４ 的合成

在目前的实验条件下ꎬ 并不存在天然的

ｇ － Ｃ３Ｎ４ꎬ人们只能通过各种合成方法进行制备ꎮ

含有丰富碳元素和氮元素的合适反应物如三聚氰

胺、二氰二胺、单氰胺、尿素等在一定条件下可以

作为 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的前驱物ꎮ 目前常用的合成方法有

高温高压法[１９]、热聚合法[２０]、溶剂热法[２１]、气相

沉积法[２２]等ꎮ 其中ꎬ高温高压法和气相沉积法在

制备时前驱物中所含的氮元素会以氮气的形式发

生大量流失ꎬ导致所制备的产品中氮含量较低ꎬ热
聚合法和溶剂热法是目前合成 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的常用方

法ꎮ Ｙａｎ ｅｔ ａｌ[２３]以三聚氰胺为前驱物并在高温条

件下对其进行煅烧ꎬ所制备的 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 碳氮比在

０􀆰 ７２１ ~ ０􀆰 ７４２ꎮ 热聚合法由于操作相对简便且在

反应过程中便于添加其他物质来控制反应条件ꎬ
是当前合成 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的常用方法ꎮ 当选用单氰胺

作为前驱物进行高温煅烧制备时ꎬ单氰胺首先会
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发生脱氨基缩聚形成三聚氰胺ꎬ之后随着温度的

不断升高ꎬ三聚氰胺会发生重排形成 ２ꎬ５ꎬ８ －三氨

基 － ３ －三嗪ꎬ最后 ２ꎬ５ꎬ８ －三氨基 － ３ －三嗪会在

５２０ ℃左右进行再次脱氨缩聚形成网状的 ｇ －
Ｃ３Ｎ４ꎮ 若温度继续升高达到 ６００ ℃ 时ꎬｇ － Ｃ３Ｎ４

就会开始逐渐分解ꎮ 当温度达到 ７００ ℃ 时ꎬｇ －
Ｃ３Ｎ４ 则会完全分解[２４]ꎮ
２􀆰 ３　 ｇ －Ｃ３Ｎ４ 的改性

近年来ꎬ尽管 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 在环境治理等领域有

着极广阔的发展前景ꎬ但由于自身所具有的比表

面积较小、对可将光响应范围较窄、电子和空穴容

易发生复合导致其光催化效率较低等不足ꎬ限制

了 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 在环境污染治理以及其他方面的实际

应用[２５]ꎮ 为此ꎬ采用多种方法对其进行改性以提

高其光催化活性受到科研工作者的重视ꎮ
２􀆰 ３􀆰 １　 结构优化 　 虽然 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 作为一种新型

的半导体光催化剂具有性质稳定、耐高温、耐酸碱

等优点ꎬ但在目前的 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 光催化体系中一般

都先需要 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 与目标待降解物质先在溶剂中

进行充分接触之后ꎬ活性物质才会经由催化剂材

料表面作用于待降解物质ꎮ 由于 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 自身所

具有的比表面积较小(约 １０ ｍ２ / ｇ)ꎬ制约了其在

光催化领域的应用和发展ꎮ 一般来说ꎬ光催化剂

随着其比表面积的增大ꎬ表面的活性位点数会相

应随之增加ꎬ从而提高其光催化效率ꎮ 日常制备

的粉末状 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的量子效率较低ꎬ但纳米尺寸

的 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 一般具有更高的光催化活性ꎮ 因此ꎬ
合成出具有更大比表面积的多孔纳米颗粒和纳米

棒等结构的 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 是近年来提高其光催化活性

的重要途径之一ꎮ
２􀆰 ３􀆰 ２　 元素掺杂 　 传统方法合成的 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 除

了具有比表面积小和吸收光谱范围窄的缺点外ꎬ
由于光生电子和空穴的快速复合ꎬ还会带来量子

效率低的问题ꎮ 元素掺杂改性能够有效的改变

ｇ － Ｃ３Ｎ４的电子结构ꎬ从而增大其对可见光的吸收

范围ꎬ达到最终提高其光催化性能的目的ꎮ 常见

的掺杂方法有非金属元素掺杂、金属元素掺杂、元
素共掺杂等ꎮ

其中ꎬ非金属元素掺杂作为一种常见改性手

段一直是光催化研究的一个热点ꎮ 对于 ｇ － Ｃ３Ｎ４

而言ꎬ其 ３ － ｓ － 三嗪结构单元中的碳、氮、氢元素

被一些非金属元素所发生代替ꎬ当如硫、磷、氟、硼
等元素掺杂进入 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的晶体内部时ꎬｇ － Ｃ３Ｎ４

本身所具有的晶格缺陷就有可能会被置换ꎬ发生

置换后的晶格缺陷会促进电子 － 空穴的有效分离

并抑制其再次复合ꎬ其光催化性能得以提高ꎮ 将

金属元素掺杂到 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的结构单元时ꎬ可以对

ｇ － Ｃ３Ｎ４自身的结晶度进行一定的优化ꎬ优化后的

晶体结构不但能够改善其电子结构ꎬ还可以延长

其电子与空穴的复合时间ꎬ继而提高 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的

光催化性能ꎮ 此外ꎬ通过加入少量金属掺杂离子

可以形成掺杂能级ꎬ减少禁带的宽度ꎮ
除了可以使用非金属元素、金属元素对 ｇ －

Ｃ３Ｎ４ 进行有效掺杂外ꎬ可采用非金属元素与金属

元素共掺杂的掺杂方式对 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 进行改性ꎬ共
掺杂改性后的 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 具有更高的光催化性能ꎬ

能够对有机污染物进行有效的降解[２６]ꎮ
２􀆰 ３􀆰 ３　 贵金属元素表面沉积 　 除一些常见元素

可以对 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 进行掺杂改性之外ꎬ贵金属元素

如 Ａｇ、Ｐｔ、Ｐｂ、Ｒｕ 等也可以在 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 表面进行定

量沉积形成异质结(Ｈｅｔｅｒｏｊｕｎｃｔｉｏｎ)ꎬ通过改变体

系中的电子分布来实现对半导体材料的修饰ꎮ 由

于贵金属和 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的费米能级不同ꎬ当两者发

生接触时ꎬ电子会由 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 向贵金属元素迁移

至到二者能级相同ꎬ之后 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 表面的负电荷

则会消失ꎬ从而提高半导体材料的光量子效率ꎬ最
终达到增强其光催化性能的目的[２７]ꎮ
２􀆰 ３􀆰 ４　 半导体材料复合 　 利用不同能级的半导

体材料与 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 进行复合ꎬ可以使光生载流子

从一个半导体的能级注入到另一个半导体的能级

上ꎬ使电子空穴 － 空穴有效的进行分离ꎬ提高光电

转化效率ꎬ增加光谱的响应范围ꎬ从而增加光催化

反应的产物和光催化效率[１２]ꎮ ｇ － Ｃ３Ｎ４ 可与宽带

隙的半导体材料进行复合ꎬ形成 ｐ － ｎ 异质结结

构ꎬ有效分离载流电子ꎬ有利于提高复合光催化剂

的稳定性和光催化效果ꎮ ｇ － Ｃ３Ｎ４ 还可以与窄带

隙的半导体材料和碳材料进行有效复合ꎬ达到提
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高光催化效率的最终目的ꎮ 石墨烯和碳纳米管等

碳材料具有较低的费米能级和优异的电子传导能

力ꎮ 近几年ꎬ碳材料与各种光催化剂进行复合使

用能够有效的捕获光生电子ꎬ减少光生电子 － 空

穴对的有效复合ꎬ还可以为目标降解物提供有效

的吸附点位ꎬ因而成为当前这一领域研究的新

热点ꎮ

３　 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 及改性光催化剂对有机污染

物的降解

　 　 光催化降解有机污染物是一种绿色高效的有

机污染物处理方法ꎬ在可见光条件下实现多种类

型污染物的有效降解是目前光催化领域的研究难

点和重点ꎮ 目前ꎬ采用 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 进行光催化降解

研究的常见有机物污染物一般可分为两大类ꎬ一
类是有机染料ꎬ即罗丹明 Ｂ ( ＲｈＢ)、亚甲基蓝

(ＭＢ)、甲基橙(ＭＯ)等物质ꎻ另一类则是一些小分

子有机化合物ꎬ如苯酚、２ꎬ４ － 二氯苯酚、２ꎬ４ꎬ６ －
三氯苯酚、乙醛等有害物质[１５]ꎮ 有机染料常存在

于水体环境中ꎬ由于其具有成分复杂、色泽度大、
有机物浓度高及不易降解等特点ꎬ一旦其被排入

到水体中ꎬ不但会给生态环境带来巨大的危害ꎬ还
会严重危害到人类的身体健康ꎮ 利用有机染料本

身所具有的光敏特性ꎬ使用光催化技术对其进行

降解是一种有效的处理方法ꎮ 氯酚类物质作为近

年来水体中的一类重要有机污染物ꎬ具有毒性大、
分布广和难治理等特点ꎬ采用 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 及改性光

催化剂对其进行降解在最近几年里得到了科研工

作者的高度重视[２８]ꎮ

３􀆰 １　 ｇ －Ｃ３Ｎ４ 及其改性光催化剂对有机染料的

降解

　 　 Ｚｈａｏ ｅｔ ａｌ[２９] 以一种新型介孔材料 ＳＢＡ － １５

为硬模板合成了一种介孔 ｇ － Ｃ３Ｎ４ꎬ所制备的介

孔 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 复制了介孔二氧化硅模板的形态ꎬ能
够在表面上形成大量的孔洞ꎬ具有较大的比表面

积及孔容ꎮ 实验结果表明ꎬ改性 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 在可见

光条件下对甲基橙的降解率是纯 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的 １５􀆰 ３

倍ꎬ具有更高的光催化性能ꎮ Ｙａｎ ｅｔ ａｌ[３０] 以 Ｂ２Ｏ３

和三聚氰胺作为反应的原材料制备出了一种 Ｂ 掺

杂的 ｇ － Ｃ３Ｎ４ꎬ通过 ＸＰＳ 测定证明其是由 Ｂ 元素

取代了 ３ － ｓ － 三嗪结构单元中的 Ｈ 元素ꎮ 实验

结果表明ꎬ所制备的改性 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 与未掺杂改性

的 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 相比ꎬ更能高效降解罗丹明 Ｂꎮ 近期ꎬ
Ｈｕ 等[２６]以氢氧化钾和二聚氰胺作为反应的前驱

物ꎬ采用混合煅烧法制备得到了 Ｋ 掺杂的 ｇ －
Ｃ３Ｎ４ꎬ发现 Ｋ 元素的掺杂能够对 ＣＮ 晶体的生长

起到抑制的作用ꎬ通过对 Ｋ 元素进行调控可以间

接实现对 ＣＮ 的能带进行调节ꎬ并且在可见光的

照射下所制备的 Ｋ 元素掺杂的改性 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 能够

对罗丹明 Ｂ 进行有效的降解ꎮ
Ｇｅ ｅｔ ａｌ[３１]采用简单加热法将 Ａｇ 均匀负载于

ｇ － Ｃ３Ｎ４ 表面ꎬ研究发现在可见光的照射下所制

备的改性催化剂能够显著提高产氢速率及对甲基

橙的降解率ꎮ 这可能是因为 Ａｇ 粒子在 ｇ － Ｃ３Ｎ４

表面沉积后ꎬ不但能够增强 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 对可见光的

吸收范围ꎬ还可以提高光生电子 － 空穴对的转移ꎬ
最终使得光催化的效率显著提高ꎮ Ｌｉｕ ｅｔ ａｌ[３２] 采
用高温煅烧法制备了 ｇ － Ｃ３Ｎ４ / ＺｎＯ 型复合光催化

剂ꎬ制备的 ｇ － Ｃ３Ｎ４ / ＺｎＯ 材料在可见光的照射下ꎬ
不但具有良好的稳定性ꎬ还具有更好的降解罗丹

明 Ｂ 的效果ꎬＺｎＯ 均匀分布于 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的表面更

有利于异质结的形成有关ꎮ
崔玉民等[３３]通过水解法合成 ＴｉＯ２ꎬ以三聚氰

胺为前驱物进行高温煅烧得到 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 后ꎬ在超

声波条件下将二者混合得到 ｇ － Ｃ３Ｎ４ / ＴｉＯ２ 复合

光催化剂ꎮ 在光照条件下ꎬ所制备的复合型光催

化剂能够对甲基橙进行高效降解ꎬ仅使用 ３％ 的

光催化剂ꎬ甲基橙的脱色率就可以达到 ９６􀆰 ６％ ꎮ
Ｃｈａｉ ｅｔ ａｌ[３４] 采用吸附法进行了富勒烯改性 ｇ －
Ｃ３Ｎ４(Ｃ６０ / ｇ － Ｃ３Ｎ４)的有效复合ꎬ研究表明ꎬ当 Ｃ６０

的掺杂量为 １％ 时ꎬ所制备的复合型光催化剂具

有最好的光催化活性ꎬ能够对罗丹明 Ｂ 进行有效

的降解ꎬ并认为 Ｃ６０ / ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的有效复合能够促

使光生电子和空穴的有效分离ꎬ达到提高光催化

活性的目的ꎮ
３􀆰 ２　 ｇ －Ｃ３Ｎ４ 及其改性光催化剂对小分子有机

化合物的降解

　 　 Ｃｕｉ ｅｔ ａｌ[３５] 曾以纳米二氧化硅为模板ꎬ采用
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热聚合方法制备了介孔 ｇ － Ｃ３Ｎ４ꎬ所制备的光催

化剂能够显著提高其比表面积ꎬ增强其捕光效果ꎬ
从而有利于水中活性含氧自由基的生成ꎮ 研究结

果表明ꎬ所制备的该介孔 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 在可见光的照

射下ꎬ能够在水溶液中进行光催化氧化ꎬ对水中常

见有机污染物氯酚和苯酚进行快速脱氯及最终的

分子矿化ꎮ
Ｌｉｕ ｅｔ ａｌ[３６]在 Ｈ２Ｓ 气氛下实验发现ꎬ当温度

达到 ４５０ ℃ 时能够合成一种 Ｓ 掺杂的改性 ｇ －
Ｃ３Ｎ４ꎬ其中 Ｓ 元素能够对 Ｎ 元素进行取代ꎮ Ｓ 掺

杂的改性 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 在波长大于 ３００ 和 ４２０ ｎｍ 的

条件下进行光照ꎬ所制备的改性 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 与未掺

杂的 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 相比ꎬ能够更快速的还原水制氢ꎻ当
光照波长大于 ３００ ｎｍ 时ꎬ还能够有效降解苯酚ꎬ
而 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 却不能对苯酚进行降解ꎮ

Ｈｕ ｅｔ ａｌ[２６]选用双氰胺、硝酸铁、磷酸氢二铵

作为反应的前驱物制备了一种 Ｆｅ、Ｐ 元素共掺杂

的 ｇ － Ｃ３Ｎ４ꎬ研究发现 Ｆｅ 元素能够与 Ｎ 元素以

Ｆｅ － Ｎ 键的形式均匀插入 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的间隙中ꎬＰ
元素则以晶格单元的形式进入 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的间隙

中ꎬ在这两种元素的共同掺杂作用下ꎬ能够有效抑

制ｇ － Ｃ３Ｎ４原本的晶格生长ꎬ通过扩大其比表面积

减少其带隙能ꎬ从而提高了 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的电子 － 空

穴分离速率ꎬ最终达到提高其光催化降解污染物

的能力ꎮ
高续春等[３７] 采用微波法制备了 ｇ － Ｃ３Ｎ４ꎬ并

通过 ＸＲＤ、ＵＶ 等表征手段对其微观结构及光催

化性能进行了分析测试ꎬ所制备的 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 具有

完整的层状结构ꎬ且稳定性较高ꎮ 选用苯酚为目

标降解物的实验结果表明ꎬ制备的 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 对苯

酚降解率达到 ７５􀆰 ４％ ꎬ当有 Ｈ２Ｏ２ 加入时能够产

生更 多 的 􀅰 ＯＨꎬ 对 苯 酚 的 降 解 率 能 够 达 到

９２􀆰 ９％ ꎮ
李良[３８]采用无毒易制备的硫酸胍作为前驱

物制备了一种具有更大比表面积和更高光催化活

性的改性 ｇ － Ｃ３Ｎ４ꎬ改性制备的 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 与三聚

氰胺作为前驱物制备的纯 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的相比ꎬ具有

更发达的孔结构和光催化活性ꎬ可有效提高对苯

酚的降解ꎮ

４　 结论与展望

ｇ － Ｃ３Ｎ４ 及其改性光催化剂作为一种典型的

窄带隙半导体光催化剂在有机污染物的处理方面

的广泛应用ꎮ 由于其合成方法简单、无毒稳定且

可应用性较强ꎬ具有较好的发展前景ꎮ 然而ꎬ基于

ｇ － Ｃ３Ｎ４ 自身的结构限制ꎬ其对环境中有机污染

物的降解效率有时并不理想ꎬ近年来对其改性提

高光催化性能的研究是当前研究的热点ꎮ 今后ꎬ
可从以下几个方面加强 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 及其改性光催化

剂在环境污染控制领域的研究ꎮ
(１)目前对 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 及其改性光催化剂在水

体中的有机污染物降解方面的研究较多ꎬ已可进

一步探索其在有机污染土壤环境修复中的应用

研究ꎮ
(２)在 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 的单一改性方法的基础上ꎬ应

进一步研究ꎬ多种改性手段的联合使用对提高其

光催化能力的研究ꎮ
(３)鉴于环境中多种污染物共存的复合污染

特征ꎬ针对不同污染物所具有的复杂的结构及性

质ꎬ结合物理、化学和生物修复的优缺点ꎬ可进一

步加强多种方法对污染环境的联合修复研究ꎮ

参 考 文 献

[１]张金水ꎬ王　 博ꎬ王心晨. 氮化碳聚合物半导体光催化[Ｊ]. 化学进

展ꎬ２０１４ꎬ２６(１):１９ － ２９.
[２]Ｃｈｅｎ ＸꎬＳｈｅｎ ＳꎬＧｕｏ Ｌꎬｅｔ ａｌ. Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ － ｂａｓｅｄ ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｔｉｃ ｈｙ￣

ｄｒｏｇｅｎ ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ[Ｊ]. Ｃｈｅｍ Ｒｅｖꎬ２０１０ꎬ１１０(１１):６５０３ － ６５７０.
[３]Ｋｉｓｃｈ Ｈ. Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｓｉｓ － ｍｅｃｈａｎｉｓｔｉｃ ａｎｄ ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ ａｓ￣

ｐｅｃｔｓ[Ｊ]. Ａｎｇｅｗ Ｃｈｅｍ Ｉｎｔ Ｅｄ Ｅｎｇｌꎬ２０１３ꎬ５２(３):８１２ － ８４７.
[４]Ｆｕｊｉｓｈｉｍａ ＡꎬＨｏｎｄａ Ｋ. Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ ｐｈｏｔｏｌｙｓｉｓ ｏｆ ｗａｔｅｒ ａｔ ａ ｓｅｍｉ￣

ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ[Ｊ]. Ｎａｔｕｒｅꎬ１９７２ꎬ２３８(５３５８):３７ － ３８.
[５]Ｔａｄａ ＨꎬＪｉｎ ＱꎬＮｉｓｈｉｊｉｍａ Ｈꎬｅｔ ａｌ. Ｔｉｔａｎｉｕｍ( ＩＶ) ｄｉｏｘｉｄｅ ｓｕｒｆａｃｅ －

ｍｏｄｉｆｉｅｄ ｗｉｔｈ ｉｒｏｎ ｏｘｉｄｅ ａｓ ａ ｖｉｓｉｂｌｅ ｌｉｇｈｔ ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｓｔ [ Ｊ]. Ａｎｇｅｗ
Ｃｈｅｍ Ｉｎｔ Ｅｄ Ｅｎｇｌꎬ２０１１ꎬ５０(１５):３５０１ － ３５０５.

[６]Ｈｅ ＫꎬＬｉ ＭꎬＧｕｏ Ｌ. Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ａｎｄ ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｔｉｃ ａｃｔｉｖｉｔｙ ｏｆ ＰＡＮＩ －
ＣｄＳ ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ ｆｏｒ ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ [ Ｊ]. Ｉｎｔ Ｊ Ｈｙｄｒｏｇｅｎ Ｅｎｅｒｇｙꎬ
２０１２ꎬ３７(１):７５５ － ７５９. .

[７]Ｂａｉ ＳꎬＳｈｅｎ ＸꎬＬｖ Ｈꎬｅｔ ａｌ. Ａｓｓｅｍｂｌｙ ｏｆ Ａｇ３ＰＯ４ ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ ｏｎ ｇｒａ￣
ｐｈｅｎｅ － ｂａｓｅｄ ｎａｎｏｓｈｅｅｔｓ ｗｉｔｈ ｅｎｈａｎｃｅｄ ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｔｉｃ ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ
[Ｊ]. Ｊ Ｃｏｌｌｏｉｄ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ Ｓｃｉꎬ２０１３ꎬ４０５:１ － ９.

[８]阎　 鑫ꎬ惠小艳ꎬ闫从祥ꎬ等. 类石墨相氮化碳二维纳米片的制备及

可见光催化性能研究[Ｊ]. 材料导报ꎬ２０１７ꎬ３１(９):７７ － ８０.
[９]石志盛ꎬ董新法ꎬ耿建铭. 红磷 － ＴｉＯ２ 复合光催化剂的制备及其光



６２　　　 环境保护科学 第 ４４ 卷　

催化产氢性能[Ｊ]. 可再生能源ꎬ２０１６ꎬ３４(２):２７４ － ２７８.
[１０]Ｗａｎｇ ＸꎬＢｌｅｃｈｅｒｔ ＳꎬＡｎｔｏｎｉｅｔｔｉ Ｍ. Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ Ｇｒａｐｈｉｔｉｃ Ｃａｒｂｏｎ Ｎｉｔｒｉｄｅ

ｆｏｒ Ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ Ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｓｉｓ[Ｊ]. ＡＣＳ Ｃａｔａｌꎬ２０１２ꎬ２(８):１５９６ －
１６０６.

[１１]Ｗａｎｇ ＸꎬＭａｅｄａ ＫꎬＴｈｏｍａｓ Ａꎬｅｔ ａｌ. Ａ ｍｅｔａｌ － ｆｒｅｅ ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ ｐｈｏｔｏ￣
ｃａｔａｌｙｓｔ ｆｏｒ ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｆｒｏｍ ｗａｔｅｒ ｕｎｄｅｒ ｖｉｓｉｂｌｅ ｌｉｇｈｔ[Ｊ]. Ｎａｔ
Ｍａｔｅｒꎬ２００９ꎬ８(１):７６ － ８０.

[１２]Ｃｕｉ ＹꎬＤｉｎｇ ＺꎬＬｉｕ Ｐꎬｅｔ ａｌ. Ｍｅｔａｌ － ｆｒｅｅ ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ ｏｆ Ｈ２Ｏ２ ｂｙ ｇ －
Ｃ３Ｎ４ ｕｎｄｅｒ ｖｉｓｉｂｌｅ ｌｉｇｈｔ ｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｔｈｅ ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ ｏｆ ｏｒｇａｎｉｃ ｐｏｌ￣
ｌｕｔａｎｔｓ[Ｊ]. Ｐｈｙｓ Ｃｈｅｍ Ｃｈｅｍ Ｐｈｙｓꎬ２０１２ꎬ１４(４):１４５５ － １４６２.

[１３]Ｍａｅｄａ ＫꎬＷａｎｇ ＸꎬＮｉｓｈｉｈａｒａ Ｙꎬｅｔ ａｌ. Ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｔｉｃ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ ｏｆ ｇｒａ￣
ｐｈｉｔｉｃ ｃａｒｂｏｎ ｎｉｔｒｉｄｅ ｐｏｗｄｅｒ ｆｏｒ ｗａｔｅｒ ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ ａｎｄ ｏｘｉｄａｔｉｏｎ ｕｎｄｅｒ
ｖｉｓｉｂｌｅ ｌｉｇｈｔ[Ｊ]. Ｊ Ｐｈｙｓ Ｃｈｅｍ Ｃꎬ２００９ꎬ１１３(１２):４９４０ － ４９４７.

[１４] Ｙａｎ ＪꎬＧｕ ＪꎬＷａｎｇ Ｘꎬｅｔ ａｌ. Ｄｅｓｉｇｎ ｏｆ ３Ｄ ＷＯ３ / ｈ － ＢＮ ｎａｎｏｃｏｍｐｏｓ￣
ｉｔｅｓ ｆｏｒ ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ ｖｉｓｉｂｌｅ － ｌｉｇｈｔ － ｄｒｉｖｅｎ ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｓｉｓ[ Ｊ]. ＲＳＣ Ａｄｖꎬ
２０１７ꎬ７(４０):２５１６０ － ２５１７０.

[１５]楚增勇ꎬ原　 博ꎬ颜廷楠. ｇ － Ｃ３Ｎ４ 光催化性能的研究进展[Ｊ]. 无
机材料学报ꎬ２０１４ꎬ２９(８):７８５ － ７９４.

[１６]崔言娟ꎬ王愉雄ꎬ王　 浩ꎬ等. 石墨相氮化碳的改性及在环境净化

中的应用[Ｊ]. 化学进展ꎬ２０１６ꎬ２８(４):４２８ － ４４３.
[１７]Ｋｒｏｋｅ ＥꎬＳｃｈｗａｒｚ ＭꎬＨｏｒａｔｈ － Ｂｏｒｄｏｎ Ｅꎬｅｔ ａｌ. Ｔｒｉ － ｓ － ｔｒｉａｚｉｎｅ ｄｅｒｉｖ￣

ａｔｉｖｅｓ. Ｐａｒｔ Ｉ. Ｆｒｏｍ ｔｒｉｃｈｌｏｒｏ － ｔｒｉ － ｓ － ｔｒｉａｚｉｎｅ ｔｏ ｇｒａｐｈｉｔｉｃ Ｃ３Ｎ４

ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ[Ｊ]. Ｎｅｗ Ｊ Ｃｈｅｍꎬ２００２ꎬ２６(５):５０８ － ５１２.
[１８]Ｇｉｌｌａｎ Ｅ Ｇ. Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ ｏｆ ｎｉｔｒｏｇｅｎ － ｒｉｃｈ ｃａｒｂｏｎ ｎｉｔｒｉｄｅ ｎｅｔｗｏｒｋｓ ｆｒｏｍ

ａｎ ｅｎｅｒｇｅｔｉｃ ｍｏｌｅｃｕｌａｒ ａｚｉｄｅ ｐｒｅｃｕｒｓｏｒ [ Ｊ]. Ｃｈｅｍ Ｍａｔｅｒꎬ２０００ꎬ１２
(１２):３９０６ － ３９１２.

[１９]Ｍａ Ｈ ＡꎬＪｉａ Ｘ ＰꎬＣｈｅｎ Ｌ Ｘꎬｅｔ ａｌ. Ｈｉｇｈ － ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｐｙｒｏｌｙｓｉｓ ｓｔｕｄｙ ｏｆ
Ｃ３Ｎ６Ｈ６:ａ ｒｏｕｔｅ ｔｏ ｐｒｅｐａｒｉｎｇ ｂｕｌｋ Ｃ３Ｎ４[Ｊ]. Ｊ Ｐｈｙｓ Ｃｏｎｄｅｎｓ Ｍａｔｔｅｒꎬ
２００２ꎬ１４(４４):１１２６９ － １１２７３.

[２０]秦海涛ꎬ吉美武ꎬ岳林林ꎬ等. 片状 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 可见光响应催化剂的

热聚合法制备及光催化活性[Ｊ]. 广州化工ꎬ２０１５ꎬ４３(８):８０ － ８１.
[２１]张　 胜ꎬ肖智天ꎬ周　 鑫ꎬ等. 高比表面积 ｇ － Ｃ３Ｎ４ 制备及电催化

性质的研究[Ｊ]. 武汉工程大学学报ꎬ２０１７ꎬ３９(１):２５ － ３０.
[２２]Ｇｕｏ Ｌ ＰꎬＣｈｅｎ ＹꎬＷａｎｇ Ｅ Ｇꎬｅｔ ａｌ. Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ ａ ｎｅｗ ＣＮ ｐｈａｓｅ

ｗｉｔｈ ｍｏｎｏｃｌｉｎｉｃ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ [ Ｊ]. Ｃｈｅｍ Ｐｈｙｓ Ｌｅｔｔꎬ１９９７ꎬ２６８ (１ － ２):
２６ － ３０.

[２３]Ｙａｎ Ｓ ＣꎬＬｉ Ｚ ＳꎬＺｏｕ Ｚ Ｇ. Ｐｈｏｔｏｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ｏｆ ｇ － Ｃ３Ｎ４

ｆａｂｒｉｃａｔｅｄ ｂｙ ｄｉｒｅｃｔｌｙ ｈｅａｔｉｎｇ ｍｅｌａｍｉｎｅ[Ｊ]. Ｌａｎｇｍｕｉｒꎬ２００９ꎬ２５(１７):
１０３９７ － １０４０１.

[２４]Ｔｈｏｍａｓ ＡꎬＦｉｓｃｈｅｒ ＡꎬＧｏｅｔｔｍａｎｎ Ｆꎬｅｔ ａｌ. Ｇｒａｐｈｉｔｉｃ ｃａｒｂｏｎ ｎｉｔｒｉｄｅ ｍａ￣

ｔｅｒｉａｌｓ:ｖａｒｉａｔｉｏｎ ｏｆ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ ａｎｄ ｔｈｅｉｒ ｕｓｅ ａｓ ｍｅｔａｌ －
ｆｒｅｅ ｃａｔａｌｙｓｔｓ[Ｊ]. Ｊ Ｍａｔｅｒ Ｃｈｅｍꎬ２００８ꎬ１８(４１):４８９３ － ４９０８.

[２５]Ｙｅ ＬꎬＬｉｕ ＪꎬＪｉａｎｇ Ｚꎬｅｔ ａｌ. Ｆａｃｅｔｓ ｃｏｕｐｌｉｎｇ ｏｆ ＢｉＯＢｒ － ｇ － Ｃ３Ｎ４ ｃｏｍ￣
ｐｏｓｉｔｅ ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｓｔ ｆｏｒ ｅｎｈａｎｃｅｄ ｖｉｓｉｂｌｅ － ｌｉｇｈｔ － ｄｒｉｖｅｎ ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｔｉｃ
ａｃｔｉｖｉｔｙ[Ｊ]. Ａｐｐｌ Ｃａｔａｌ Ｂꎬ２０１３ꎬ１４２:１ － ７.

[２６]Ｈｕ ＳꎬＭａ ＬꎬＹｏｕ Ｊꎬｅｔ ａｌ. Ｅｎｈａｎｃｅｄ ｖｉｓｉｂｌｅ ｌｉｇｈｔ ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｔｉｃ ｐｅｒ￣
ｆｏｒｍａｎｃｅ ｏｆ ｇ － Ｃ３Ｎ４ ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｓｔｓ ｃｏ － ｄｏｐｅｄ ｗｉｔｈ ｉｒｏｎ ａｎｄ ｐｈｏｓ￣
ｐｈｏｒｕｓ[Ｊ]. Ａｐｐｌ Ｓｕｒｆ Ｓｃｉꎬ２０１４ꎬ３１１:１６４ － １７１.

[２７]田海锋ꎬ宋立民. ｇ － Ｃ３Ｎ４ 光催化剂研究进展[ Ｊ]. 天津工业大学

学报ꎬ２０１２ꎬ３１(６):５５ － ５９.
[２８]Ｌｉ ＹꎬＷｕ ＳꎬＨｕａｎｇ Ｌꎬｅｔ ａｌ. ｇ － Ｃ３Ｎ４ ｍｏｄｉｆｉｅｄ Ｂｉ２Ｏ３ ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ ｗｉｔｈ

ｅｎｈａｎｃｅｄ ｖｉｓｉｂｌｅ － ｌｉｇｈｔ ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｔｉｃ ａｃｔｉｖｉｔｙ[ Ｊ]. Ｊ Ｐｈｙｓ Ｃｈｅｍ Ｓｏｌ￣
ｉｄｓꎬ２０１５ꎬ７６:１１２ － １１９.

[２９]Ｚｈａｏ Ｈ ＭꎬＤｉ Ｃ ＭꎬＷａｎｇ Ｌꎬｅｔ ａｌ. Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ ｏｆ ｍｅｓｏｐｏｒｏｕｓ ｇｒａｐｈｉｔｉｃ
Ｃ３Ｎ４ ｕｓｉｎｇ ｃｒｏｓｓ － ｌｉｎｋｅｄ ｂｉｍｏｄａｌ ｍｅｓｏｐｏｒｏｕｓ ＳＢＡ － １５ ａｓ ａ ｈａｒｄ
ｔｅｍｐｌａｔｅ[Ｊ]. Ｍｉｃｒｏｐｏｒｏｕｓ Ｍｅｓｏｐｏｒｏｕｓ Ｍａｔｅｒꎬ２０１５ꎬ２０８:９８ － １０４.

[３０]Ｙａｎ Ｓ ＣꎬＬｉ Ｚ ＳꎬＺｏｕ Ｚ Ｇ. Ｐｈｏｔｏｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ ｏｆ ｒｈｏｄａｍｉｎｅ Ｂ ａｎｄ ｍｅｔｈ￣
ｙｌ ｏｒａｎｇｅ ｏｖｅｒ ｂｏｒｏｎ － ｄｏｐｅｄ ｇ － Ｃ３Ｎ４ ｕｎｄｅｒ ｖｉｓｉｂｌｅ ｌｉｇｈｔ ｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎ
[Ｊ]. Ｌａｎｇｍｕｉｒꎬ２０１０ꎬ２６(６):３８９４ － ３９０１.

[３１]Ｇｅ ＬꎬＨａｎ ＣꎬＬｉｕ Ｊꎬｅｔ ａｌ. Ｅｎｈａｎｃｅｄ ｖｉｓｉｂｌｅ ｌｉｇｈｔ ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｔｉｃ ａｃｔｉｖｉｔｙ
ｏｆ ｎｏｖｅｌ ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ ｇ － Ｃ３Ｎ４ ｌｏａｄｅｄ ｗｉｔｈ Ａｇ ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ[ Ｊ]. Ａｐｐｌ
Ｃａｔａｌ Ａ Ｇｅｎꎬ２０１１ꎬ４０９:２１５ － ２２２.

[３２]Ｌｉｕ ＷꎬＷａｎｇ ＭꎬＸｕ Ｃꎬｅｔ ａｌ. Ｆａｃｉｌｅ ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ ｏｆ ｇ － Ｃ３Ｎ４ / ＺｎＯ ｃｏｍ￣
ｐｏｓｉｔｅ ｗｉｔｈ ｅｎｈａｎｃｅｄ ｖｉｓｉｂｌｅ ｌｉｇｈｔ ｐｈｏｔｏｏｘｉｄａｔｉｏｎ ａｎｄ ｐｈｏｔｏｒｅｄｕｃｔｉｏｎ
ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ[Ｊ]. Ｃｈｅｍ Ｅｎｇ Ｊꎬ２０１２ꎬ２０９:３８６ － ３９３.

[３３]崔玉民ꎬ张文保ꎬ苗　 慧ꎬ等. ｇ － Ｃ３Ｎ４ / ＴｉＯ２ 复合光催化剂的制备

及其性能研究[Ｊ]. 应用化工ꎬ２０１４ꎬ４３(８):１３９６ － １３９８.
[３４]Ｃｈａｉ ＢꎬＬｉａｏ ＸꎬＳｏｎｇ Ｆꎬｅｔ ａｌ. Ｆｕｌｌｅｒｅｎｅ ｍｏｄｉｆｉｅｄ Ｃ３Ｎ４ ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ

ｗｉｔｈ ｅｎｈａｎｃｅｄ ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｔｉｃ ａｃｔｉｖｉｔｙ ｕｎｄｅｒ ｖｉｓｉｂｌｅ ｌｉｇｈｔ ｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎ
[Ｊ]. Ｄａｌｔｏｎ Ｔｒａｎｓꎬ２０１４ꎬ４３(３):９８２ － ９８９.

[３５]Ｃｕｉ ＹꎬＨｕａｎｇ ＪꎬＦｕ Ｘꎬｅｔ ａｌ. Ｍｅｔａｌ － ｆｒｅｅ ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｔｉｃ ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ ｏｆ
４ － ｃｈｌｏｒｏｐｈｅｎｏｌ ｉｎ ｗａｔｅｒ ｂｙ ｍｅｓｏｐｏｒｏｕｓ ｃａｒｂｏｎ ｎｉｔｒｉｄｅ ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃ￣
ｔｏｒｓ[Ｊ]. Ｃａｔａｌ Ｓｃｉ Ｔｅｃｈｎｏｌꎬ２０１２ꎬ２(７):１３９６ － １４０２.

[３６]Ｌｉｕ ＧꎬＮｉｕ ＰꎬＳｕｎ Ｃꎬｅｔ ａｌ. Ｕｎｉｑｕｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｉｎｄｕｃｅｄ Ｈｉｇｈ
Ｐｈｏｔｏｒｅａｃｔｉｖｉｔｙ ｏｆ Ｓｕｌｆｕｒ － Ｄｏｐｅｄ Ｇｒａｐｈｉｔｉｃ Ｃ３Ｎ４ [ Ｊ]. Ｊ Ａｍ Ｃｈｅｍ
Ｓｏｃꎬ２０１０ꎬ１３２(３３):１１６４２ － １１６４８.

[３７]高续春ꎬ代宏哲ꎬ赵　 鹏ꎬ等. 微波法合成的氮化碳光催化降解苯

酚及其机理[Ｊ]. 硅酸盐学报ꎬ２０１７ꎬ４５(１０):１５０３ － １５０９.
[３８]李　 良. 硫酸胍制备多孔石墨型氮化碳及其光催化降解苯酚[Ｊ].

工业催 化ꎬ２０１６ꎬ２４(２):５１ － ５６.


